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Ультратонкие сверхпроводящие плёнки WSi являются перспективным 

материалом для использования в SSPD (Superconducting Single Photon Detector) 

благодаря возможности получения квантовой эффективности детектора порядка 93% 

[1]. 

Технология получения плёнок WSi отработана на установке ВУП-11М. Изучены 

свойства плёнок и сделаны детекторы [2]. В отработанном режиме время 14,96 с, 

мощность для нанесения вольфрама 120 Вт, для нанесения кремния 110 Вт.  

Целью работы является варьирование времени нанесения покрытия WSi с 

сохранением массы и соотношения компонентов как при отработанном режиме. 

  Измерены удельные скорости осаждения массы от каждого источника при 

варьировании мощности для вольфрама от 92 до 150 Вт, а для кремния от 90 до 140 Вт. 

Результаты приведены на рисунке 1. 

  
                                     а)                                                                               б) 

Рис. 1. Зависимость удельной массовой скорости от мощности:  

а) для W; б) для Si 

 

По результатам расчета найдено два времени нанесения WSi с сохранением 

массы и соотношения компонентов, найденных при отработанном режиме: 11,57 с при 

мощностях для W 150 Вт, для Si 135,12 Вт и 19,65 с при мощностях для W 91,93 Вт, для 

Si 90 Вт. Результаты приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Расчет времени нанесения 

покрытия WSi  

Номер 

режима 

Удельная 

масса WSi, 

кг/м
2
 

Удельная 

масса W, 

кг/м
2 

Удельная 

масса Si, 

кг/м
2
 

Мощность 

W, Вт 

Мощность 

Si, Вт 

Время 

осаждения, 

с 

1 6,94∙10
-5 

6,57∙10
-5

 3,70∙10
-5

 150,00 135,12 11,57 

2 6,94∙10
-5

 6,57∙10
-5

 3,70∙10
-5

 91,93 90,00 19,65 

 

Задачей дальнейшего исследования является проверка найденных значений 

времени и корректировка в зависимости от результата. 
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